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INTRODUCCION ~— :

G FPB/\)?\OH \

* GHB en el organismo—> 1.46 mg/L - 6.63 mg/L

* GHB como droga de abuso

PROBLEMATICA

e Técnicas disponibles:
GC/MS
LC/MS
Test de identificacion de patrones microcristalinos
Sensores fluorescentes

mm) t,, > Consumo GHB/3-9 h /< 0.1% en organismo
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Sintesis
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Espectros de absorcion de (—)GHB
(de la sintesis) y (- -) GBL

4000

e 1770 cm™ (tension sim.
carboxilato en lactonas de 4 C)
e 1170 cm? (tensidn C-O en y-
y 6- lactonas)

® 3345 cm (tension OH)
¢ 1560 cm(tensién del grupo
carboxilato)
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Doble equilibrio de la GHB
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HO-CH;-CH,-CH;-COOH 2 HO-CH,-CH;,-CH;-COO- + H~

pKa=4.2+0.1
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ELECTROQUIMICA

Voltametria ciclica
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1) Influencia del pH
2) Efecto de la velocidad de barrido

3) Efecto de la concentracion
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Cronoamperometria

Ajustes tedricos:
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DEPENDENCIA CON LA TEMPERATURA DE LA ELECTROOXIDACION DEL
ACIDO GAMMA HIDROXIBUTIRICO SOBRE ELECTRODO DE PLATINO
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ESQUEMA GENERAL e —

Oxidacién de GHB \
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